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Целью данной работы является рассмотрение ряда тестовых задач для отработки методик и программ по моделированию процессов рекомбинации, диффузии и агломерации собственных точечных дефектов (СТД) при выращивании бездислокационных монокристаллов кремния методом Чохральского. В число этих задач включена верификация приближения быстрой рекомбинации СТД, тест остаточных распределений СТД после рекомбинации и тест распределений вакансионных микродефектов, а также тест распределения вакансий при Т=1300–1000оС для различных градиентов охлаждения выращиваемого слитка. С целью общности используется предложенный нами ранее аналитический способ задания температурного поля в кристалле и аналитическое задание граничных условий для концентраций СТД. 
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